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반도체 프로젝트 제안서
과제명 상전이 현상 제어를 통한 차세대 전자소자 개발 

과제유형 *1  □아날로그시스템설계  □디지털시스템설계  □공정  ▣ 소재  □ 기타

방법론 *2  □ 시뮬레이션  ▣ 실험  □ 기타(                       )

결과물  ▣ 레포트(논문, 보고서 등)  □ HW (보드, 칩 등)  □ SW (시뮬레이션, 앱 등)

멘토 
성  명 홍구택 소속 신소재공학부

연락처 062-530-1695  이메일 kthong@jnu.ac.kr  

내용

1. 목적 

차세대 반도체 후보군인 상전이 물질의 상전이 거동을 제어하여 고성능 전자소자의 개

념 증명(proof-of-concept)을 위한 기초 소자 (메모리 및 센서) 개발

 - 참여학생들의 박막 합성 공정과 반도체 재료의 물성을 분석하는 능력 강화

 - 차세대 반도체 소재 물성 제어와 소자 설계 및 구현에 대한 경험 제공 

 - 프로젝트 수행(주제 탐색/실험 설계 및 수행/결과 고찰)과 결과에 대한 논문 작성 경험 제공

2. 방법 

① 상전이 물질 박막 합성 및 공정 최적화 (반도체 박막 합성 및 후처리 공정[스퍼터, 

전자빔 증발기, 급속열처리, 분위기 열처리로])

② 상전이 거동 제어를 위한 소재 설계 및 합성과 소재 기초 분석 (소재 분석[SEM, 

XRD, AFM])과 상전이 현상 측정 및 분석 (전기적 특성 분석[프로브스테이션, 반도체 

계측기]) 

③ 기초 전자소자 제작 및 성능 평가 및 분석 (반도체 소자 공정 및 전기적 특성 분석

[프로브스테이션, 반도체 계측기])

④ 소자 작동 메커니즘 분석

3. 결과물

- 학술지 논문, 학술대회 발표 

기타*3

■ 재료비 + 교육비 + 장비사용료(시험분석료) +기타 경비 제공

- 광·전자재료, 반도체소자물리, 반도체소재공정, 센서재료공학 등 반도체 소재 관련 교

과목 수강 혹은 이수 필수

- 학술지 논문 작성 필수

- 대학원 진학 예정자 우대 

 

※ 프로젝트 수행 상황에 따라 소재 및 소자 설계를 1차 결과로 하고, 2학기에 추가 연구

를 수행할 수도 있음


